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Inventia se refera la tehnica cu semiconductoare, in special la sensori de gaze toxice pe baza de semiconductori
si poate fi utilizatd la detectarea gazelor toxice in concentratii mici.

Sensorul include un substrat izolator, pe care este depus un strat sensibil, si electrozi. Stratul sensibil contine un
strat din sticla calcogenica semiconductoare, pe care este depus un strat de telur sau aliajele lui.
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